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В данной работе исследуются локализационные свойства валентной электронной плотности сверхтяжелых атомов с 
112≤Z≤120 и ионов с конфигурацией ns2np6, где n≤6. Одним из методов изучения данных свойств является электронная 
локализующая функция (ЭЛФ)1, которая характеризует насколько электронная плотность в определённой точке пространства 
отличается от электронной плотности свободного электронного газа.

Предсказания участков высокой степени локализации, основанные на ЭЛФ в приближении Дирака-Хартри-Фока (ДХФ), 
сравниваются с вычисленными среднеквадратичными радиусами ДХФ орбиталей и их среднеквадратичными отклонениями 
– величинами, характеризующими структуру оболочек атомной системы. Для оценки влияния релятивистских эффектов на 
распределение электронной плотности расчёты были проведены также и в нерелятивистском пределе.
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